
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

►. Կ. Մեփք-Րարխոպարով. Ուժեղ մոնոքրոմատիկ էլեկտրամագնիսական և ջերմային 
ճառագայթման գաջտերում գտնվող ատոմի գինամիկայի մասին

Ա. Ս. Դանսպոպյան, Ս. Ս. Դանազոպյան, Ա. Հ. Խոպա վերդյան. Ֆոտոմիջուկային ռեակ­
ցիաների ուսումնասիրությունը 58ի11 և ^Ni հարստացված իզոտոպներում

Ա. Ս. Համրարձումյան, Դ. Մ. Ղարիթյան, Ցան Շի. Լիցքավորված արագ մասնիկի իոնի- 
զացիոն կորուստները տարրեր հաստության թիթեղներում ....

է. Ա. Դևորզյան, Ն. Ա. Ղորխմազյան. Անկանոն-պարբերական հետագծով շարժվող լից­
քավորված մասնիկի ճառագայթման տեսությունը ......

կ, Հ, Քեչեչյան, Ա. Ա. Կիրակոսյան. Լիցքակիրների շարժունակությունը գիսլոկացիաներ 
պարունակող շատ մաքուր կիսահաղորդիչներում ......

Վ, Գ. Դրիցորյան, Դ. Գ. Սեզրակյան. Ֆոնոնների քվանտացումը թելանման բյուրեղներում 
Պ. Ա. Ապկարյանց. Անտիսեգնետոէլեկտրիկ բյուրեղների կետային սիմետրիայի և օպտի­

կական հատկությունների փոփոխությունը նրանցում սպոնտան անտիբևնռաց- 
ման վեկտորների ծավալային կոնֆիգուրացիաների առաջացման դեպքում • 

է. Գ. Նալթանզյան, Ս. Թ. Հովսեփյան. Չոխրալսկու—Բրիջմենի—Ստոկբարդերի մոդիֆի- 
կացված աճեցման համակարգում բյուրեղների աճի մասին ....

Ա» V Ալե քսան զրովսկի, Լ. Մ. Ղսպարյան, Պ. Ռ. Ռոայան. Կալիում-լիթիում նիորատի 
սեդնետոէլեկտրիկ դոմենային կառուցվածքը և աճման շերտերը

Ա. Ա. Պապոյան, Պ. Հ. Րեզիրզանյան. Միաբյուրեղային հարթ-ղուգահեռ թիթեղի ճկման 
համասեռության հետազոտությունը .••■•••••

I Վ. ^. Հարությունյան | , Ս. Գ. Մալոյան, է. Գ. Շարոյան. ռ-Լ^Օշ^Ոէ֊^ F^'^ "^ կոմպ­

լեքսների ԷՊՌ-ն
8*. Ա. ՀակոբոՎ, 0. Գ. Անթաթլյան, Ե. ն. Խանիկյանց. ժապավենային ՌԷՓ-ը ինքնաֆո- 

կուսացման ռեժիմում ...........

ՀԱՄԱՌՈՏ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐ

Զ» Հ» Կասամանյան, Վ. Մ. Դասպարյան. Մակեբնույթային ենթագոտու լայնական էֆեկ­
տիվ մասսան նեղ արգելված գոտի ունեցող կիսահաղորդիչներում • . •

Ժ. Ե. Սմբաայան. Փոփոխական էլեկտրական հոսանքով մակերևութային ակուստիկ ալիք” 
նկրի ուժեղացման հնարավորության մասին
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